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Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что окисная 
пленка алюминия толщиной свыше 30 нм формируется уже после вы-
держки 10 мин и более. Дальнейшая выдержка не ведет к значительному 
росту толщины окисной пленки алюминия, но поверхность окисного слоя 
становится более ровной и однородной.  
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Abstract: The problems of forming cathode structure after 

various degrees of cold plastic deformation, time-temperature 

heating conditions and thermal oxidation have been studied. 

The influence of process operations on the quality of the structures 

of aluminum and its oxide has been assessed. 
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